
■特長�
●ピーク繰返しオフ電圧 ： VDRM＝400, 600V�
●実 効 オ ン 電 流 ： IT（RMS）＝25A�
●ゲ ートトリガ 電 流 ： IGT＝30mAmax（MODEⅠ,Ⅱ,Ⅲ）�
●フルモールドパッケージ ： VISO＝2000V AC 1分間�
●UL認定品をラインアップ 

■絶対最大定格�

■電気的特性�

項　　目� 記  号�
定  格  値�
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導通角 360°, Tc＝84℃�
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50Hz 正弦全波ピーク値, 非繰返し, Tj＝125℃�
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ゲート非トリガ電圧�

保 持 電 流�

熱 抵 抗�

VD＝VDRM, RGK＝∞, Tj＝125℃�

VD＝VDRM, RGK＝∞, Tj＝25℃�

ITM＝20A, TC＝25°C

VD＝6V, RL＝10Ω, TC＝25°C

VD＝6V, RL＝10Ω, TC＝25°C

接合部―ケース間�

Tj＝25°C

V／μs（dv/dt）c転流時オフ電圧上昇率� VD＝400V, Tj＝125°C

VD＝1／2×VDRM, Tj＝125°C

外形図�
（単位：mm） 
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イ. 品名�
ロ. ロット番号�

（1）. ターミナル1（T1）�
（2）. ターミナル2（T2）�
（3）. ゲート　　 （G）�
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TO-3PF 25Aトライアック�
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